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Abstrakt

Uvod

Cilem 1lohy je procvicit techniku méreni napéti a proudu v obvodové struktufe, méreni
vnitini impedance zdroje. Prakticky si ovéfit rozdil v charakteristice napétového a prou-
dového zdroje. Blokova struktura zpétnovazebniho regulacniho obvodu.

1.

2.

Seznamte se s funkci a ovladanim snimace charakteristik HM6042
typu diod:

Ge dioda,

Si dioda,

LED diody ruznych barev,

Zenerova (stabilizacni) dioda.
Zméite V-A charakteristiky Si a Ge tranzistorti, odectéte a v protokolu uved'te
nasledujici parametry:

proudovy zesilovaci ¢initel,

zbytkovy proud kolektoru pii bazi nakratko i naprazdno,

maximalni napéti K-E pti bazi nakratko i naprazdno.
Pomoci voltmetru a ampérmetru zmérte podrobné V-A charakteristiku Zenerovy
diody v zavérném sméru, zméite strmost charakteristiky pro proud v zavérném

sméru v rozsahu proudu 5-10 mA. Diodu méite v obvodé se zarazenym ochrannym
odporem v sérii o velikosti 100-300 Ohmii. Uved'te pouzité schéma zapojeni.

Stejnym zpusobem zméite podrobné charakteristiku a urcete strmost dvou LED
diod ruzné barvy v propustném sméru pro rozsah proudu 5-10 mA.
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Obrazek 1: Srovnani charakteristik ruznych typu diod
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Obrazek 2: Typicka vystupni charakteristika bipolarniho tranzistoru.

2 Rozbor tidlohy

Z teorie je ziejmé, ze u diod lze ocekavat charakteristiky podobné obrazku 2.

Zatimco u tranzistoru budou proudy kolektorem v zavislosti na proudu bazi vypadat
jako na 2. Co se tyka ostatnich parametru, tak bézna hodnota proudového zesilovaciho
¢initele (hfe) je i kfemikovych tranzistoru v rozsahu 70-200. Zbytkovy proud 10uA a
prurazné napéti C-E 80V.

3 Postup meéreni

Méreni V/A charakteristiky bylo provadéno shodnym postupem, pro zenerovu diodu i
cervenou a zelenou LED. Pouze s rozdilem, ze zenerova dioda byla méfena v zavérném

sméru. (Proto je v tabulce zdporné napéti) U obou byl v sérii zarazen omezovaci odpor
2200hm.

napeti[V] | proud[mA
13,22
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Tabulka 1: zenerova dioda
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Obréazek 3: Proud zenerovou diodou v zavislosti na napéti

Cervena Zelena

napeti[V] | Proud [mA] | napeti[V] | Proud [mA]
1,054 D 2 5
1,562 6 2,08 6
1,568 7 2,12 7
1,573 8 2,15 8
1,576 9 2,18 9
1,58 10 2.19 10

Tabulka 2: LED



Current [ ma]

14

12

10

LED red —+—
LED green ——se—

0.5 1 1.5 2 2.5
Woltage [V]

Obrazek 4: Proud LED v zavislosti na napéti




4 Zaver

Meétenim jsme ovérili, ze charakteristiky polovodicovych prvki odpovidaji predpokladanym
hodnotam.
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